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B 411 DD Prizisions-BIFET-Operationsverstérker
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Ubersichtsschaltplan . Typstandard: TGL 45656
Bezeichnung der Anschliisse Bauform: DIP-8, Plast (Bild 2)
1 Offsetabgleich 5 Offsetabgleich
9 invertierender Eingang 6 Ausgang
3 nichtinvertierender Eingang 7 positive Betriebsspannung UCCl
4 negative Bet’riebsspfannung UCCZ 8 nicht belegt

Der B 411 DD ist ein integrierter Operationsverstédrker in bipolarer Technik mit Sperr-
sehichtfeldeffekttransistoren in der Eingangsstufe. Der Arbeitsstrom der Differenzein-
gangsstufe und die Eingangsoffsetspannung werden auf dem Chip auf geringe Drift und
minimale Offsetspannung abgeglichen. Die Temperaturabhéingigkeit des Eingangsbias-
stromes wird weitgehend intern kompensiert. Der B 411 DD ist mit dem B 081 D und
dem B 061 D voll Pin-kompatibel. Die Offsetspannung ist extern abgleichbar. Die Type

ist intern fiir eine Verstdrkung von 1 kompensiert,
ligenschaften
- hoher Eingangswiderstand,

- geringe Eingangskapazitit,

- geringe Offsetdrift,

- weitgehend temperaturunabhéngige Bias- und Offsetstréme ,

- groBer Bereich fiir die Differenz- und Gleichtaktunterdriickung ,

- Latceh-up-Freiheit.
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Bild 2 (DIP-8, Plast)




